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Akronyme und Variablen

Liste hdufig verwendeter Akronyme und Variablen

Akronyme

dhcp  doppelt hexagonal dichtgepadkt (double hexagonal closed packel)

fcc kubisch flachenzentriert (facecentered aibic)

hcp hexagonal dichtgepadkt (hexagonal closed packel)

| PE inverse Photoemisson

La Lanthan

LaX Lanthan-Chalkogen-Verbindungen (LaS, LaSe, LaTe)

LEED Beugung niederenergetischer Elektronen (low energy eledron diffradion)
LnX L anthanid-Chalkogenverbindungen (Lanthanide: chem. ElementeLa.. Yb)
Lu Lutetium

MCP  Platte mit vielen kleinen Sekundarelektronenvervielfadhern (multi channel plate)
MOKE Magneto-optischer Kerr Effekt

OFZz Oberfladhenzustand

PE Photoemisson

RIXS Resonante XE (resonant inelastic x-ray scattering)

S Schwefel

SCS Oberfladhen-Rumpfniveau-V erschiebung

Se Selen

Sm Samarium

STM Raster-Tunnel-Mikroskopie (scanning tunneling microscopy)

Te Tellur

VB Valenzband

X Chakogenatom mit X =S, Se, Te

XA Rontgenabsorption (x-ray absorption)

XE Rontgenemisson (x-ray emisson)

XES Rontgenemissonsgektroskopie (x-ray emisson spedroscopy)



Akronyme und Variablen

Variablen

Ae Mittlere freie Weglange von Elektronen im Festkorper
Aph Mittlere freie Weglange von Photonen im Festkdrper
)(2 Summe der Fehlerquadrate bei der Fitanalyse

Eo Primérelektronenenergie in |PE und XE

Es Bindungsenergie (positiv, relativ zu E.)

Er Fermienergie

Exin Kinetische Energie von Elektronen

Ev Vakuumenergie (positiv, oberhalb von E_)
(O Austrittsarbeit der Elektronenanalysators (PE)
D¢ Austrittsarbeit der Elektronenkanone (I PE)

k Wellenvektor eines Elektronsim Festkorper

{ Drehimpulscharakter bzw. Drehimpulsquantenzahl
hv Photonenenergie

hw Photon oder Photonenenergi

T Temperatur

Uacce Beschleunigungsgpannung

Uret Bremsgannung

w Breite eines Bandesim Festkorpers

Z Koordinationszahl



